


















专利名称(译) 荧光薄膜，其制造工艺和EL面板

公开(公告)号 US20020001733A1 公开(公告)日 2002-01-03

申请号 US09/834950 申请日 2001-04-16

申请(专利权)人(译) TDK株式会社

当前申请(专利权)人(译) TDK株式会社

[标]发明人 YANO YOSHIHIKO

发明人 YANO, YOSHIHIKO

IPC分类号 H05B33/10 C09K11/00 C09K11/08 C09K11/77 C09K11/80 C09K11/84 C09K11/88 H05B33/14 B05D5
/00 H05B33/12

CPC分类号 C09K11/7767 C09K11/7774 C09K11/7784 C09K11/7792 C09K11/886 H05B33/14 Y10S428/917

优先权 2000115666 2000-04-17 JP

其他公开文献 US6863996

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种荧光薄膜，包括含有稀土硫化物或稀土硒化物作为主要成分的
基质材料和添加到其中的稀土元素作为发光中心。稀土元素不同于用于
所述基质材料的稀土元素。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/61774158-71ea-43ad-894c-03abe29e530d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018627258/publication/US2002001733A1?q=US2002001733A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220020001733%22.PGNR.&OS=DN/20020001733&RS=DN/20020001733

